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EMARK电路 当输出功率大于60W时，需要加上EMARK电路
当使用IP2368_BZ型号时，需要把该电路去掉
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此电路可以提高VGS，降低功率MOS阻抗，提高效率
D8,D9选用肖特基二极管5819

灯显模式

I2C模式

默认接R20到电池，静态电流在150uA左右
如需要降低静态电流，使用虚线框电路，

只支持单独定制型号
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当使用IP2368_I2C型号时，5颗LED都NC
当使用IP2368_BZ型号时,R15 NC

FC
A

P

6.2K
RCAP

GND

RCAP(欧姆 1%)

RCAP=Qmax/800

6.2K

18.7K

24.9K

30.9K

12.4K

对应的设定的电芯容量(mAH)
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电池节数设定

电芯容量设定

RBAT_MODE悬空，普通锂电池 RBAT_MODE接地，磷酸铁锂电池

RVSET RVSET
单节电池充满电压 单位mV step=10mV

VTRGT=4000+0.02*RVSET
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单节电池充满电压 单位mV step=10mV

电池选择和恒压充电电压设置

输入恒功率输出恒流选择和功率电流设置

充电时最大输入功率 单位mW step=1W
PCCIN=0.2*RISET
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充电时最大输入功率 单位mW step=1W
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ISET_MODE接地，RISET设置横流最大电池电流ISET_MODE悬空,RISET设置恒流最大输入功率
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PD认证电路
R12 NC

标案默认接R12

当使用IP2368_NF/NACT/COUT型号时，R11,R15均NC

降低功耗电路

R20 NC


